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Résumé:

Le long de cette derniere décennie, les propriétés optiques- non linéaires des
semiconducteurs a puits quantiques associées aux transitions intra et inter-
sousbandes ont suscité beaucoup d’intérét grace aux avancées de la
microélectronique. Ces effets sont a I'origine de différentes applications infrarouges,
amplification des lasers, photodétecteurs et les modulateurs optoélectroniques. Dans
ce cadre, et pour mieux comprendre les propriétés optiques, I'étude consiste a
optimiser les structures semiconductrices dont le but d’améliorer leurs performances
en vue d’étre utilisées dans des dispositifs optoélectroniques. Dans un premier temps,
I'étude consiste a calculer les états électroniques de ces structures. Dans un deuxiéme
temps, I'étude sera poursuivie par des applications optoélectroniques.
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